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Рис. 1.	Транзистор CLF06H4LS1K5P

Розроблений для критично важливих за-
стосувань, в тому числі промислового 

радіочастотного нагрівального облад-
нання та прискорювачів частинок, новий 
потужний транзистор CLF06H4LS1K5P 
на основі GaN-SiC (рис.  1) забезпечує 
кращу в галузі вихідну потужність, ви-
няткову ефективність перетворення та 
надзвичайну експлуатаційну надійність, 
відповідаючи суворим вимогам щодо 
високої густини потужності, стабільної 
безперервної роботи та довгострокової 
надійності в польових умовах.

Сучасні промислові та прискорю-
вальні радіочастотні системи постійно 
розвиваються в напрямку підвищення ви-
хідної потужності, проте розробники сис-
тем стикаються з постійними технічними 
перешкодами. Традиційні радіочастотні 
силові компоненти часто змушують йти 
на неминучі компроміси між піковою гус-
тиною потужності, здатністю до тепловід-
ведення та експлуатаційною надійністю 
в мінливих реальних умовах роботи, що 
обмежує загальну продуктивність системи 
та гальмує вдосконалення та модерніза-
цію обладнання. Вирішуючи цю поши-
рену проблему галузі, CLF06H4LS1K5P 
долає традиційні обмеження продук-
тивності завдяки поєднанню надвисокої 
безперервної радіочастотної потужності, 
надзвичайної ефективності перетворення 
енергії та вбудованої стійкості до завад, 
що дозволяє розробникам максимізувати 
вихідну продуктивність системи без шкоди 
для стабільності та довговічності роботи.

Працюючи при стандартній напрузі 
живлення 50 В та струмі спокою 800 мА, 

CLF06H4LS1K5P забезпечує найкращі 
у  своєму класі експлуатаційні характери-
стики в різних сценаріях використання. 
Пристрій забезпечує імпульсну та без-
перервну вихідну потужність до 1 677  Вт 
на частоті 650  МГц, а також коефіц ієнт 
підсилення 19  дБ і ККД стоку 81 %. У  ре-
жимі безперервної хвилі він забезпечує 
коефіцієнт підсилення 18 дБ, ККД на стоці 
80 % та вихідну потужність 1 628 Вт на час-
тоті 650  МГц. Такі відмінні комплексні 
характеристики ефективно підвищують 
густину потужності кінцевої системи та за-
гальну ефективність роботи, допомагаючи 
виробникам промислового обладнання 
зменшити енергоспоживання під час ро-
боти та максимізувати виробничу продук-
тивність і економічні вигоди.

Розроблений для надійного широко-
масштабного впровадження в промисло-
вих умовах, CLF06H4LS1K5P відрізняється 
чудовим тепловідведенням та винятко-
вою надійністю. Він має надзвичайно 
низький тепловий опір  — 0.13  К/Вт (за 
даними інфрачервоного вимірювання) 
та 0.16  К/Вт (за результатами аналізу 
методом скінченних елементів), що за-
безпечує тривалу та стабільну роботу на 
високій потужності в умовах тривалого 
робочого циклу. Крім того, пристрій ви-
тримує невідповідність повного наванта-
ження VSWR до 10:1, забезпечуючи ви-
няткову стійкість до відбиття сигналів та 
перехідних коливань напруги, що часто 
трапляються у складних промислових сере- 
довищах, усуваючи додаткові ризики при 
проєктуванні та значно підвищуючи за-
гальну експлуатаційну надійність системи.

Новий транзистор на основі GaN-
SiC також спрощує процес проєктування 
радіочастотних систем та прискорює цик
ли комерціалізації продукції. Вбудована 
схема попереднього узгодження входу 
значно зменшує складність зовнішнього 
радіочастотного узгодження та кількість 
периферійних компонентів, скорочуючи 
цикли досліджень і розробок, а також 
час виведення продукту на ринок. Ком-
понент, упакований у  сертифікований 
керамічний корпус промислового класу 
SOT539B, відрізняється високою механіч-
ною міцністю та чудовою теплопровідні-
стю, що дозволяє йому повністю адап-
туватися до умов тривалої безперервної 
роботи промислового радіочастотного 
обладнання з високим коефіцієнтом за-
вантаження. Це дозволяє інженерним ко-
мандам ефективно проводити перевірку 
конструкції та масове впровадження, га-
рантуючи стабільну довгострокову про-
дуктивність системи.
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Компанія Ampleon, світовий лідер у галузі високоефективних 
напівпровідникових рішень для радіочастотного живлення, 
представила CLF06H4LS1K5P — транзистор HEMT на основі GaN-
SiC нового покоління потужністю 1.6 кВт, який встановлює нові 
стандарти продуктивності для твердотільних радіочастотних 
енергетичних систем. 

https://www.chipnews.com.ua
http://www.ampleon.com/pip/CLF06H4LS1K5P
https://www.mastek.com.ua
http://www.ampleon.com/pip/CLF06H4LS1K5P

